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Цель работы: Изучение схемотехники и исследование характеристик усилителей постоянного тока.

Схема лабораторной установки:
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1. Снятие АЧХ балансного каскада.
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2. Снятие амплитудных характеристик балансного каскада.
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3. Определение Kд, Кс, Kо
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4. Сравнение экспериментальных данных с расчетными.
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5. Снятие АЧХ УПТ
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6. Снятие амплитудных характеристик УПТ.
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Вывод: проделав лабораторную работу определили параметры балансного каскада и УПТ в целом. Не совпадение экспериментальных данных с расчетными по всей видимости связано с технологическим разбросом параметров транзисторов, а также условия эксперимента могли не соответствовать требуемым. Завал на высших частотах связан с использованием корректирующего конденсатора, а также с проявлением комплексного характера коэффициента передачи транзисторов и влиянием барьерных емкостей транзисторов.
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